
OneD Material เดิน​หนา​จด​สิทธิ​บัตร​ใน​ญี่ป ุน​

ตอกยํา้ความ​เป็น​ผูนําใน​เทคโนโลยี​วัส​ดุ

OneD Material ประกาศ​วา​บริษทั​ได​จด​สิทธิ​บัตร​ฉบับ​ใหม​ใน​ญี่​ป ุน (JP 6142362) ครอบคลุม​ใน​ดาน​สวน​ประกอบ

ใหม​และ​กระบวนการ​ผลิต​ที่​ได​รับ​การ​ปรับปรุง​ขึ้น​สําหรับ​ผลิต​ภัณฑ SiNANOde™ ซึ่ง​เป็น​วัสดุ​แอ​คที​ฟสูตร

โครงสราง​ซิ​ลิ​โค​น-​แกรไฟต​ สําหรับ​ใช​ใน​แบตเตอรี่​ชนิด​ลิ​เธียม​ไอออน​ที่​มี​ความ​หนา​แนน​พลังงาน​สูง

การ​จด​สิทธิ​บัตร​ครัง้​ใหม​น้ี​เป็น​อีก​หน่ึง​ยาง​กาว​สําคัญ​บน​เสน​ทาง​อัน​ยาว​ไกล​ที่​เริ่ม​ตน​ขึ้น​ใน​ปี​ 2​544 หลัง​จาก

Nanosys (บริษทั​ผู​บุกเบิก​กอ​น OneD) ได​จัด​ตัง้​ขึ้น​ และ​ได​รับ​ใบเบิก​ทาง​สําหรับ​การ​คิดคน​นวัตกรรม​เทคโนโลยี

นาโน​ระดับ​พื้น​ฐาน​จาก​มหาวิทยาลัย​ฮา​รวา​รดและ​มหาวิทยาลัย​เบิรก​ลี​ย

ใน​ชวง​หลาย​ปี​ตอ​มา​ ทีม​วิจัย​และ​พัฒนา​ของ Nanosys ได​มุง​มัน่​พัฒนา​โครงสราง​นาโน​ใหม​สําหรับ​เซลล​เชื้อ​เพลิง​และ

ขัว้​ไฟฟ า​แบตเตอรี่​ลิ​เธียม​ไอ​ออ​น ​และ​ได​ยื่น​จด​สิทธิ​บัตร​เกี่ยว​กับ​โครงสราง​เสน​ลวด​นาโน​ซิ​ลิ​โคน​และ​วัสดุ​แกรไฟต

สําหรับ​ขัว้​ไฟ​ฟ า​ (ตัว​อยา​ง: WO 2006/062947 และ WO 2007/061945 บน​สิทธิ​บัตร​ที่​ยื่น​จด​ใน​ปี​ 2​547 และ​ 2

548)

ภาย​ใต​การนําทีม​ของ Dr. Zhu Yimin ประธาน​เจา​หน าที่​ฝ าย​เทคโนโลยี​ของ OneD นัน้​ วัสดุ​และ​กระบวนการ​ผลิต​ซิ

ลิ​โค​น-​แกรไฟต​ได​รับ​การ​พัฒนา​ให​มี​ความ​สมบูรณ​แบบ​ขึ้น​ใน​ชวง​หลาย​ปี​ที่​ผาน​มา​ และ​มี​การ​ทดสอบ​โดย​ผู​ผลิต

แบตเตอรี่​ขนาด​ใหญ​ทัว่​โลก

ใน​ชวง​ปลาย​ปี 2556 OneD Material สามารถ​ผนวก​ทีม​งาน R&D รวม​ถึง​โรง​งา​น ​สาย​การ​ผลิต​ และ​ทรัพยสิน​ทาง

ปัญญา​ที่​เกี่ยวของ​กับ​ขด​ลวด​นาโน​ทัง้​หมด​ มา​จาก Nanosys โดย Nanosys ได​ตัดสิน​ใจ​มุง​ไป​ให​ความ​สําคัญ​กับ​การ

พัฒนา​จอแส​ดง​ภาพ​ดวย​เทคโนโลยี​ควอน​ตัมด​อตเพื่อ​การ​พาณิชย​ และ​ตองการ​จะ​กาว​เป็น​ผูนําระดับ​โลก​ใน​ตลาด​ดัง

กลาว​แทน

เมื่อ​ปี 2557 EaglePicher ลูกคา​ของ OneD สามารถ​ควา​ราง​วัล US Department of Defense Title 3 Award จาก

กระทรวง​กลาโหม​สห​รัฐฯ​ และ​ได​รับ​ใบ​อนุญาต​ให​ใช​กระบวนการ​ผลิต​ของ OneD ใน​การ​ผลิ​ต SiNANOde™ ที่

โรงงาน​ใน​เมือง​จอ​ปลิ​น ​รัฐ​มิส​ซู​รี​ ซึ่ง​มี​ขนาด​พื้น​ที่​ 100,000 ตาราง​ฟุต

OneD ยัง​คง​เดิน​หน า​คิดคน​นวัตกรรม​และ​มุง​มัน่​วิจัย​และ​พัฒนา​เพื่อ​เป า​หมาย​สําคัญ​ 4 ดาน​ ได​แก​ (1) การ​เพิ่ม​อายุ

วงจร​ใช​งาน​ของ SiNANOde™ (2) การ​เพิ่ม​ความ​หนา​แนน​พลัง​งาน​ใน SiNANOde™ ดวย​สัดสวน​ของ​ซิ​ลิ​โคน​และ

แกรไฟต​ที่​สูง​ขึ้น​ (3) การ​ลด​คา​ตนทุน​การ​ผลิ​ต SiNANOde™ (4) การ​ขยาย​กําลัง​การ​ผลิต​เพื่อ​รองรับ​กับ​ความ
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ตองการ​ที่​เพิ่ม​ขึ้น​ของ​ผู​ผลิต​แบตเตอรี่​ใน​การ​จัดหา​ผลิตภัณฑ​สําหรับ​ตลาด​สินคา​อิเล็กทรอนิกส​และ​ยาน​พาหนะ​ไฟฟ า

ใน​อนาค​ต

การ​จด​สิทธิ​บัตร​ครัง้​สุด​น้ี​เป็น​สวน​หน่ึง​ของ​ผล​งานการ​จด​สิทธิ​บัตร​หลาย​รายการ​ที่​สะทอน​ถึง​ความ​มุง​มัน่​ใน​การ​วิจัย

และ​พัฒนา​ ซึ่ง​จะ​ชวย​คุม​ครอง OneD และ​ลูกคา​ของ​บริษทั​ตลอด​ชวง​ 2​ ทศวรรษ​ขาง​หน า​ (ตัว​อยา​ง WO
2013/016339)

“เรา​รอ​คอย​ที่​จะ​ทํางาน​รวม​กับ​พันธมิตร​ระดับ​อุตสาหกรรม​ทัว่​โลก​ตอ​ไป​ เพื่อ​ผลิต​วัสดุ​แอ​คที​ฟสูตร​โครงสราง​ซิ​ลิ​โค​น-

แกรไฟต​ ซึ่ง​จะ​นําไป​ใช​ใน​การ​ผลิต​แบตเตอรี่​ลิ​เธียม​ไอออน​ที่​มี​ความ​หนา​แนน​พลังงาน​สูง” Vincent Pluvinage ซี​อี

โอ​ของ OneD กลา​ว

อาน​ขอมูล​เพิ่ม​เติม​ได​ที ่www.onedmaterial.com


